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Device orientation:
N R [Embossed Tape: Standard Feed
L Embossed Tape: Reverse Feed
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Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches
Symbol Min Max Min Max

A 1.35 1.75 0.053 0.069
A1 0.05 0.15 0.002 0.006
A2 1.35 1.55 0.053 0.061
b 0.33 0.51 0.013 0.02
c 0.17 0.25 0.007 0.01
D 4.7 5.1 0.185 0.2
D1 3.202 3.42 0.126 0.134
E 3.8 4 0.15 0.157
E1 5.8 6.2 0.228 0.244
E2 2.313 2.513 0.091 0.099
e 1.270(BSC) 0.050(BSC)
L 0.4 1.27 0.016 0.05
6 0° 8° 0° 8°
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Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches
Symbol Min Max Min Max
A 0.82 1.1 0.032 0.043
A1 0.02 0.15 0.001 0.006
A2 0.75 0.95 0.03 0.037
b 0.25 0.38 0.01 0.015
c 0.09 0.23 0.004 0.009
D 29 3.1 0.114 0.122
e 0.650(BSC) 0.026(BSC)
E 29 3.1 0.144 0.122
E1 4.75 5.05 0.187 0.199
L 0.4 0.8 0.016 0.031
0 0° 6° 0° 6°
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